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Mitsubishi Electric lanzara el médulo semiconductor
de potencia '"SLIMDIP-Z."
La alta corriente nominal de 30 A ayudara a simplificar y reducir el tamario

de los sistemas inversores en electrodomésticos
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SLIMDIP-Z

TOKIO, 13 de diciembre de 2022 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que

su nuevo modulo semiconductor de potencia SLIMDIP-Z, con una corriente nominal extraalta de 30 A para
su uso en sistemas inversores de electrodomésticos, se lanzara en febrero de 2023. Este modulo compacto
permitira a la TM serie SLIMDIP™ satisfacer una gama mas amplia de necesidades de potencia y tamafio para
unidades inversoras, especificamente a través de la simplificacion y la reduccion del tamafio de los sistemas

en productos multifuncionales y sofisticados, como aires acondicionados, lavadoras y refrigeradores.
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Cada vez hay una mayor demanda de semiconductores de potencia capaces de convertir la energia eléctrica de
forma eficiente para ayudar a lograr un mundo con bajas emisiones de carbono. En 1997, Mitsubishi Electric
comercializo su primer DIPIPM™ como un médulo de potencia inteligente de alto rendimiento con una
estructura de molde de transferencia que incorporaba un dispositivo de conmutacion y un circuito integrado
de control para accionar y proteger el elemento de conmutacion. Desde entonces, los DIPIPM se han adoptado
ampliamente para su uso en grandes aparatos e inversores para motores industriales, lo que contribuye a la

reduccion del tamafio y la eficiencia energética de las placas de inversor.

Caracteristicas del producto

1) La corriente nominal extraalta de 30 A permitird sistemas de inversor mds sencillos y pequerios para
electrodomésticos

- La forma de bastidor optimizada amplia el area de montaje del chip IGBT de conduccion inversa (RC-
IGBT).

- Una lamina de aislamiento reduce la resistencia térmica entre la union del chip y el encapsulado en
aproximadamente un 40 % en comparacion con el médulo SLIMDIP-L actual, lo que ha permitido
aumentar la corriente nominal a 30 A.

- La supresion de temperatura del RC-IGBT ayudara a simplificar los disefios térmicos de los sistemas
inversores y reducir su tamafo.

2) El bajo nivel de ruido ayudard a conseguir sistemas de inversor mds pequerios y de menor coste

- La tecnologia de reduccion de ruido implementada en el RC-IGBT ayuda a reducir el numero de

componentes de supresion de ruido, dando lugar a sistemas de inversor mas pequefios y de menor coste.
3) La compatibilidad con los encapsulados de la serie SLIMDIP contribuird a reducir los tiempos de
diseiio

- La compatibilidad con el encapsulado de la serie SLIMDIP, incluidas las dimensiones y la disposicion
de los contactos (a pesar del aumento de la corriente nominal), ayudara a reducir los tiempos de disefio

de los sistemas de inversor.

Especificaciones principales

Modelo SLIMDIP-Z
Aplicacion Aparatos de aire acondicionado doméstico, lavadoras, etc.
Dimensiones |18,8 X 32,8 X 3,6 mm
Tensién nominal | 600 V
Corrle?nte 30 A
nominal
Chips integrados | Puente inversor trifasico con chips RC, IGBT, HVIC, LVIC y diodo cebador integrados
— Proteccidn contra cortocircuitos (SC) mediante resistencia de derivacion externa
— Control de la proteccion frente a bajadas de tension (UV) de la alimentacion: Salida
Funciones Foenellado N
— Proteccidn contra temperatura excesiva (en el lado N)
— Salida de voltaje de temperatura analoga (VOT)
Envios A partir de febrero de 2023
Otros IGBT de emisor abierto de lado N
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Modelos que integran la serie SLIMDIP

Modelo SLIMDIP-S | SLIMDIP-M | SLIMDIP-L | SLIMDIP-W | SLIMDIP-X | SLIMDIP-Z
ESprfgﬁfliclmn 5A/600V | 10A/600V | 15A/600V | 15A/600V | 20A/600V | 30 A/600V

Conciencia medioambiental

El producto cumple con la Directiva sobre restricciones a la utilizacion de determinadas sustancias peligrosas

en aparatos eléctricos y electronicos (RoHS en inglés) 2011/65/UE y 2015/863 (UE).

DIPIPM y SLIMDIP son marcas comerciales de Mitsubishi Electric.

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation
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Con maés de 100 afios de experiencia en el suministro de productos fiables y de alta calidad, Mitsubishi Electric
Corporation (TOKIO: 6503) es un lider mundial reconocido en la fabricacion, comercializacion y venta de
equipos eléctricos y electronicos utilizados en el procesamiento de la informacién y las comunicaciones, en el
desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, en los aparatos electronicos de consumo, en la tecnologia
industrial, en la energia, en el transporte y en los equipos de construccion. A través del espiritu "Changes for
the Better", Mitsubishi Electric se esfuerza por enriquecer la sociedad con tecnologia. La empresa registro
unos ingresos por valor de 4 476 700 000 yenes (unos 36 700 millones de dodlares estadounidenses®) en el
ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2022. Si desea obtener mas informacion, visite
www.MitsubishiElectric.com

*Las cantidades en dolares estadounidenses se han convertido a partir de yenes a un tipo de cambio de 122
yenes = 1 dolar estadounidense, el tipo de cambio aproximado del mercado de divisas de Tokio a 31 de marzo

de 2022
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